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Formular ZK - Zaverec¢na karta projektu

RieSitel: Ing. Jozef Matuska, CSc. Evidenéné ¢gislo projektu: EURE-0011-06

Nazov projektu: Nova vykonna optika pre infratervenu oblast zaloZzena na galiumfosfide VGF GaP

Na ktorych pracoviskach
bol projekt rieSeny:

Phostec s.r.o., Zarnovica

Elektrotechnicky ustav SAV, Bratislava

Ktoré zahrani¢né
pracoviska
spolupracovali pri rieSeni
(nazov, stat):

ITME, VarSava, Polsko

Vision&Control Suhl, GFE Schmalkalden, CiS Erfurt, vSetci Nemecko

VOD UFP AV CR, Turnov, CR

Udelené patenty alebo
podané patentové
prihlasky, vynalezy alebo
uzitkové vzory
vychadzajuce z vysledkov
projektu:

Publikacie (knihy, €lanky,
prednasky, spravy a pod.)
zhriujuce vysledky
projektu

(uvedte i publikacie prijaté
do tlace):

Uvadzajte maximalne pat
najvyznamnejsich
publikacii.

J. Matuska, Phostec Zamovica, aktivna t&ast v posterovej sekcii, medzinarodny workshop ,Ungekiihlte
Infrarotsensoren®, TU limenau, 4.3.2009

EIU SAV Bratislava, Phostec Zamovica, aktivna prezentacia projektu na konferencii INFRASENS Praha, 10.-
11.12.2009

V ¢om vidite uplatnenie
vysledkov projektu:

Vysledky projektu — zmapovanie a zavislost optickych vlastnosti VGF GaP na vstupnych
materialoch a parametroch krystalizacného zariadenia — budu plnne vyuzité
v pripravovanej vyrobe tohto materialu vo firme Phostec




A
ﬁ A PV V Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Mytna 23, P.0.BOX 346, 814 99 Bratislava
v Y

Charakteristika vysledkov

Suhrn vysledkov rieSenia projektu a naplnenia cielov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:

V ramci rieSenia projektu boli dosiahnuté tieto tri hlavné vysledky:

na zaklade rady experimentov, merani, analyz a teoretiickych uvah boli zmapované optické vlastnosti VGF GaP
v IC oblasti, a tiez ich zavislost na vstupnych materialoch a parametroch krystalizaéného zariadenia a procesu,

bol realizovany intenzivny vyvoj technolégie pre pestovanie krystalov VGF GaP pre optické aplikacie,

bol zrealizovany navrh a stavba experimentalnej riadkovej IC kamery vyuZivajicej GaP optiku s antireflexnymi
vrstvami pre vinova dizku 3 - 5 ym.

Vdaka synergetickému ucinku uvedenych dielCich ciefov a spoluprace odbornikov z réznych oblasti sa podarilo
rozvinut' technoldgiu, ktord ma vSetky popredné ukazovatele:

- je dostato€ne vedecky objasnena a experimentalne zvladnuta,

- je opakovatelna, kedze jej vybranné parametre su merané a ovladané, a tym vhodna pre zavedenie do
priemyselnej vyroby,

- je pokrokova, patri do kategérie high-tech, a jej produkty st potrebné pri vyrobe modernych IC optickych prvkov a
zariadeni.

Suhrn vysledkov rieSenia projektu a naplnenia cielov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:

Within frame of the project the three main results were reached:

based on series of experiments, measurements, analysis and theoretical considerations the optical properties of
VGF GaP in IR region were mapped, and also their dependence on input material, and on parameters of
crystallization process and equipment was defined,

intensive development of technology for growth of VGF GaP high quality optical crystals was realized,

line IR camera utilizing GaP optic elements with antireflex coatings for wavelength range 3 - 5 ym was designed
and developed.

Thanks to synergetic effect of mentioned partial aims and thanks to cooperation of experts from different areas the
technology was developed, which has all leading signposts:

- is clearly enough scientifically explained and experimentally got under control,
- is repeatable, while its chosen parameters are measured and controlled, therefore suitable for industrial application,

- is progressive, belongs to category high-tech, and its products are needed in production of modern IR optical
elements and devices.

Podpisom zaverec¢nej karty rieSitel' vyjadruje svoj suhlas so zverejnenim udajov v nej uvedenych.

Podpis zodp. rieSitela: .......ccccccueeeiirrnrnnceees Datum: ..............0. o

Podpis Statutarneho zastupcu: ......ccccccceeevviirrrrneenn. Peciatka:




